ESTUDOS DE ADERENCIA DE DIAMANTE CVD EM SUBSTRATOS DE ACO 1045
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1. Introducéo

A utilizagdo do diamante em ferramentas de cori@besdo é uma realidade. A combinagéo,
tenacidade do aco e dureza do diamante, é compdanpetia impossibilidade de crescimento de diamante
pela técnica CVD, sobre substratos de aco. A atifip de inter camadas entre aco e diamante € uma
alternativa possivel[l, 2]. O crescimento de diama@VD em substrato de aco, tendo o molibdénio
aspergido termicamente como inter camada, mos&opessivel[3], sendo necessario a busca por uma
melhor aderéncia do conjunto aco-molibdénio-diamabDentre os tratamentos possiveis no conjunto aco-
molibdénio, a prensagem da amostra, com o obje#évse acomodar as camadas e diminuir a porosigade d
molibdénio aspergido, € viavel devido ao baixo @estacilidade de implementagao.

2. Parte Experimental

Os filmes de molibdénio foram obtidos sobre o &40d5 por aspersdo térmica em amostras de
dimensdes aproximadas de 25,4 x 15 x 6,34 mm. @uetmnaco-diamante foi submetido a uma prensagem
com 10 toneladas durante 6 horas a’@6@itilizando-se uma prensa Marconi do LaboratdadPolimeros
de Universidade S&o Francisco em ltatiba. Os fildesliamante foram crescidos em reator assistido po
filamento quente utilizando como mistura precurst¥ade metano em hidrogénio. A pressdo no reator fo
mantida em 50 mbar por uma bomba de vacuo E2M8 Edvweao tempo de crescimento para uma amostra
tipica foi de 20 horas. Fotografias da prensa eedtor em operacdo podem ser vistas nas figura 1 e
3. Resultados e Discussoes

Houve o crescimento de diamante CVD sobre os mibstde aco recobertos por molibdénio
aspergido de espessura média de 0,25 mm, confapeeteoscopia Raman e micrografia das Figuras,1 e 2
respectivamente. A prensagem ndo mostrou melhgrafisativa na adeséo do conjunto ago-molibdénio-
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Fig. 1: Espectografia Raman da amostra
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